
PHILIPS |[EB41 

DOUBLE DIODE with separate cathodes 
DIODE DOUBLE avec cathodes séparées 
DOPPELDIODE mit getrennten Kathoden 

Heating: indirect by A.C. or D.C.; 
parallel supply 

Chanffage: indirect par C.A. ou C.C.; Ve = 6,3V 
alimentation en paralldle Ir = 0,3 4 

Heizung: indirekt durch  Wechsel- f= ! 
oder Gleichstrom; 
Parallelspeisung 

Dimensions in mm 
Dimensions en mm 
Abmessungen in mm 

a1 d2 
b 

T 
K" F k2 max22 

Base, culot, Sockel: RIMLOCK 

Capacitances (measured without external screening) 
Capacités (mesurées sans blindage extérieur) 
Kapazititen (gemessen ohne Hussere Abschirmung) 

Cg1 = 346 pF - 

Ca2 = 3,6 pF 
Cd1d2 < 0,03 pf" 

Cx1 = 4,5 PF 

Cxa = 4,5 pF 
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EB41| PHILIPS 

Limiting values for use as half-wave rectifier (per 
system) 
Caractéristiques limites pour l'utilisation en re- 
dresseuse demi-onde (par systime) . 
Grenzdaten bei Verwendung als Halbwegzgleichrichter 
(pro System) 

Vip = max. 150 Ve 
Io = max. 9 mA 

Cfilt = max. 8 uF 

Ry = min. 300 Q@ 
Vee, = max. 330V ) 

Limiting values (per system) 
Caractéristiques limites {par systime) 
Grenzdaten (pro System) 

Va invp = max. 420V 

Ia = inaX. 9 mA 

Idp = m&X. 54 mA 

Vkf = max. 150 V 

kap (k pos.,f neg.) = max. 330V 1) 

Ryf = maX. 20 kQ 

For curves of the ZB 41 please refer to ZB 91. 
Pour les courbes du EB 41 voir EB 91. 
Fir die Kennlinien der EB 41 siehe EB 91. 

1)D.C. component max.200 V, A.C. component max.165 V 
{(r.m.s.value). 
Composante C.C.max.200 V, composante C.A.max.165 V 
(valeur efficace). 
Gleichspannungsanteil max.200 V, Wechselspannungs— 
anteil max.165 V (Effektivwert). 
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